






























专利名称(译) 像素电路结构及驱动像素电路结构的方法

公开(公告)号 CN102693696B 公开(公告)日 2016-08-03

申请号 CN201110088461.5 申请日 2011-04-08

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
成都京东方光电科技有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
成都京东方光电科技有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
成都京东方光电科技有限公司

[标]发明人 青海刚
祁小敬
高永益

发明人 青海刚
祁小敬
高永益

IPC分类号 G09G3/3241 G09G3/3225

代理人(译) 许静

审查员(译) 张祎

其他公开文献 CN102693696A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种像素电路结构及驱动像素电路结构的方法，涉及有机发
光二极管领域。该像素电路结构包括第一开关晶体管，用于响应其栅极
接收到的第一控制信号，断开/导通第一电压信号端子和驱动晶体管源极
之间的连接；第四晶体管，用于响应其栅极处接收到的第二控制信号，
断开/导通驱动晶体管漏极和第二电压信号端子之间的连接；在驱动晶体
管的漏极和栅极之间连通时，断开驱动晶体管漏极和第二电压信号端子
之间的连接，使驱动晶体管开始放电，直至驱动晶体管源极与栅极间的
电压等于阈值电压。本发明实施例能够实现驱动电流的稳定，改善面板
亮度的均匀性。本发明适用于有机发光二极管系统中。
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